






































专利名称(译) 硅和半导体氧化物薄膜晶体管显示器

公开(公告)号 US9543370 公开(公告)日 2017-01-10
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[标]申请(专利权)人(译) 苹果公司

申请(专利权)人(译) 苹果公司.

当前申请(专利权)人(译) 苹果公司.

[标]发明人 TSAI TSUNG TING
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LIN CHIN WEI
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LIN, CHIN-WEI

IPC分类号 H01L27/32 H01L29/786 H01L51/00

CPC分类号 H01L27/3276 H01L27/3258 H01L27/3262 H01L27/3265 H01L29/7869 H01L29/78651 H01L2251/5338 
H01L51/0097 H01L27/1225 H01L27/1251 H01L27/1255 Y02E10/549 H01L29/78672

代理人(译) TREYZ，G VICTOR

审查员(译) LEE，EUGENE

其他公开文献 US20160087022A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

电子设备显示器可以具有像素电路阵列。每个像素电路可以包括有机发
光二极管和驱动晶体管。可以调节每个驱动晶体管以控制流过有机发光
二极管的电流量。每个像素电路可以包括一个或多个附加晶体管，例如
开关晶体管和存储电容器。半导体氧化物晶体管和硅晶体管可用于形成
像素电路的晶体管。可以使用金属层，半导体结构和介电层来形成存储
电容器和晶体管。可以沿着显示器的边缘去除一些层以便于弯曲。介电
层可以具有阶梯式轮廓，当数据线延伸到无效边缘区域时，该阶梯式轮
廓允许阵列中的数据线向下逐步朝向基板的表面。
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